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一、 特征

 符合 JEDEC的 no.8-1A标准；

 静电放电保护；

 温度特性：-40 到 +85℃ 和-40 到+125℃

二、 描述

74HC04D是高速硅门 COMS器件，与低功耗肖特基型 TTL（LSTTL）器件引脚兼容。它们符合 JEDEC no.7A标

准，74HC04D提供六个反相缓冲器。

 快速参考资料

GND = 0V; Tamb = 25℃; tf = tf≤6.0ns

符号 参数 条件
典型代表

单位
HC04

TPLH/tPLH 传播延迟 nA 到 nY CL = 15pF; VCC = 5V 7 ns

CI 输入电容 3.5 pF

CPD 每个门的功耗电容 注释 1和 2 21 pF

注释

1. CPD用来确定动态功耗（PD为微瓦级）

PD = CPD×VCC2×fi×N+Σ(CL×VCC2×fo)

当：

fi =输入 MHZ级的频率

fo = 输出 MHZ级的频率

CL =输出 PF级的负载电容

VCC = 供电电压（V）

N =总负荷开关输出

2. 对 74HC04D: 条件是 VI = GND 到 VCC范围之内
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 功能表
见注释 1

输入 输出

nA nY

L H

H L

注释

1. H = 高电平电压；

L = 低电平电压；

 引脚连接
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引脚号 符号 功能描述

1 1A 数据输入

2 1Y 数据输出

3 2A 数据输入

4 2Y 数据输出

5 3A 数据输入

6 3Y 数据输出

7 GND 地 (0V)

8 4Y 数据输出

9 4A 数据输入

10 5Y 数据输出

11 5A 数据输入

12 6Y 数据输出

13 6A 数据输入

14 VCC 电源
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三、 建议工作条件

符号 参数 条件
74HC04 74HCT04

单位
最小 典型 最大 最小 典型 最大

VCC 电源电压 2.0 5.0 6.0 4.5 5.0 5.5 V

VI 输入电压 0 - Vcc 0 - Vcc V

VO 输出电压 0 - Vcc 0 - Vcc V

Tamb 坏境温度 参见每种类型的直流交流特性 -40 +25 +125 -40 +25 +125 ℃

tr, tf
输入上升和

下降时间

Vcc = 2.0V - - 1000 - - - ns

Vcc = 4.5V - 6.0 500 - 6.0 500 ns

Vcc = 6.0V - - 400 - - - ns

极限值
根据绝对最大额定值标准 (IEC 60134); 以地作为参考电压(0V)

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值

Vcc 电源电压 -0.5 +7.0 V

IIK 输入二极管电流 VI<-0.5V<or VI<Vcc+0.5V - ±20 mA

IOK 输出二极管电流 VO<-0.5V<or VO<Vcc+0.5V - ±20 mA

IO 输出端灌入电流 -0.5V<VO<Vcc+0.5V - ±25 mA

Icc, IGND Vcc 或 GND 电流 - ±50 mA

Tstg 存储温度 -65 ±150 ℃

Ptot

功耗

DIP 14封装 Tamb = -40 to +125℃; 见注释 1 - 750 mW

其它封装 Tamb = -40 to +125℃;见注释 2 - 500 mW

注释：

1. 对 DIP 14封装：温度高于 70℃将以 12 mW/K的速度线性下降。

2. 对 SOP 14封装：温度高于 70℃将以 8mW/K的速度线性下降。
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四、 直流特性

74HC04D类型

在建议的工作条件下； 以地作为参考电压 (ground = 0V).

符号 参数
测试条件

最小值 典型值 最大值 单位
其它 Vcc (V)

Tamb = -40 to +125℃

VIH 高电平输入电压

2.0 1.5 - - V

4.5 3.15 - - V

6.0 4.2 - - V

VIL 低电平输入电压

2.0 - - 0.5 V

4.5 - - 1.35 V

6.0 - - 1.8 V

VOH 高电平输出电压

VI = VIH 或 VIL

IO = -20uA 2.0 1.9 - - V

IO = -20uA 4.5 4.4 - - V

IO = -20 uA 6.0 5.9 - - V

IO = -4.0mA 4.5 3.7 - - V

IO = -5.2mA 6.0 5.2 - - V

VOL 低电平输出电压

IO =20uA 2.0 - - 0.1 V

IO =20uA 4.5 - - 0.1 V

IO =20uA 6.0 - - 0.1 V

IO =4.0uA 4.5 - - 0.4 V

IO =5.2uA 6.0 - - 0.4 V

ILI 输入漏电流 VI = Vcc 或 GND 6.0 - - ±1.0 uA

IOZ 三态输出关断电流
VI = VIH 或 VIL;

VO = Vcc 或 GND
6.0 - - ±10.0 uA

Icc 静态电源电流 VI = Vcc 或 GND; IO = 0 6.0 - - 40 uA
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五、 交流特性

74HC04D类

GND = 0V; tr=tf≤6.0ns; CL= 50pF.

符号 参数
测试条件

最小值 典型值 最大值 单位
波形 Vcc (V)

Tamb = 25℃

tPHL/tPLH
传播延时

nA 到 nY
参见图 1和图 2

2.0 - 25 85 ns

4.5 - 9 17 ns

6.0 - 7 14 ns

tTHL/tTLH 输出过渡时间 参见图 1和图 2

2.0 - 19 75 ns

4.5 - 7 15 ns

6.0 - 6 13 ns

Tamb = -40 to +85℃

tPHL/tPLH
传播延时

nA 到 nY
参见图 1和图 2

2.0 - - 105 ns

4.5 - - 21 ns

6.0 - - 18 ns

tTHL/tTLH 输出过渡时间 参见图 1和图 2

2.0 - - 95 ns

4.5 - - 19 ns

6.0 - - 16 ns

Tamb = -40 to +125℃

tPHL/tPLH
传播延时

nA 到 nY
参见图 1和图 2

2.0 - - 130 ns

4.5 - - 26 ns

6.0 - - 22 ns

tTHL/tTLH 输出过渡时间 参见图 1和图 2

2.0 - - 110 ns

4.5 - - 22 ns

6.0 - - 19 ns



深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC04D(文件编号：S&CIC1503) 六位反相器

www.superchip.cn 第 6 页 共 8 页 Version 1.0

交流波形：

tTHL tTLH

tPLHtPHL

VM VM

VM VM

VI

nA input

GND

VOH

nY output

VOL

90%

10%

MNA 722

For 74HC04:VM=50%;VI=GND to VCC.
For 74HCT04:VM=1.3V;VI=GND to 3.0V.
Fig.6 Waveforms showing the data input(nA) to data output (nY) 

propagation delays and the output transition times.

图 1

测试电路图：

MGK565

50pFCL

Vo

Vcc

D.U.T

RT

VIPULSE

GENERATOR

Definitions for test circuit:
CL=Load capacitance including jig

and probe capacitance.
Rt=Termination resistance ahould be equal to the output

impedance Zo of the pulse generator.

Fig.7 Load circuitry for switching times.

图 2
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六、 封装外形

SOP14: 14 引线；体宽 3.9 毫米。
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注释

1．不包含每边最大的 0.15毫米（0.006英寸）塑料或是金属突起
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七、 脚位分布

A1

A2 A3

A4A5A6

Y1 Y2 Y3

Y4

Y5Y6

VDD

VSS

脚位编号 脚位名称 X Y

1 A1 -243.00 -48.00

2 Y1 -243.00 -182.00

3 A2 -122.50 -182.00

4 Y2 7.50 -182.00

5 A3 112.50 -182.00

6 Y3 242.50 -182.00

7 VSS 230.50 -57.50

8 Y4 242.50 47.50

9 A4 242.50 181.50

10 Y5 122.00 181.50

11 A5 -8.00 181.50

12 Y6 -113.00 181.50

13 A6 -243.00 181.50

14 VDD -243.00 57.00




